Tematicky celok Mesiac | Hodina U ("j | VO Vyucovacie avychovné dede
(ndzov — pocet hodin) (pomacky) - ZAE-1A-5
Fyzikane zaklady 141. Vstrekovacie priechody V priebehu vyu¢ovania sledovat’ vzt'ah
elektroniky 142. Blokovacie priechody preberaného ugiva zakladov elektrotech-

143. Zenerove priechody niky k naplni ugiva odborného vycviku.
144, Tunelové priechody - tunelova diéda V sllade s charakterom preberaného uciva
145. Tranzistor - fyzikd ne vlastnosti apodl'a podmienok wwucéby vyuZzivat' formy
146. Priechody PNP, NPN probl émového a programoveého vyucovania,
147. Zakladné zapojenia tranzistora skupinového vyucovania a samostatne
148. Tranzistor ako spina¢ a zosilnova¢ préace Ziakov. Teoretické vyucovanie
149. Tyristor dopiniat’ pokusmi a demogtréciami. Pri

VI. 150. Voltampérova charakteristika tyristora vucovani dba’, aby obsah vyucovacich
151. Triak hodin reSpektoval perspektivy vyvoja
152. Voltampérova charakteristika triaku a vedecko-technicky rozvoj odvetvia.
153. Diak Pri vyucovani vhodne aplikovat’ tlohy
154. Voltampérova charakteristika diaku s environmentd nym zameranim, antidro-
155. Varistor govou tematikou a partnerskych vzt'ahov.
156. Voltampérova charakteristika varistora ( transparenty pre meotar, vyukové video-
157. Fotorezistor nahravky, modely elektrotechnickych
158. Odporoveé fotodiédy afototranzistory aelektronickych siciastok a zariadeni,
159. Tranzistory riadené elektrickym pol'om meracie pristroje, modely slipravy SEG )
160. Integrované obvody
161. Pevné a tekuté krystaly
162. Displege
163. Cvicgenie - LP - priprava pre meranie charakteristiky polovodicove diody
164. Cvicenie - LP - meranie charakteristiky pol ovodi¢ovej diody
165. Cvicenie - aplikéacia el ektronickych prvkov

Vypracovane dia: 5. 9. 2005
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